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シリコンNPN三重拡散プレーナ型トランジスタ (2SB1257とコンプリメンタリ) 用途：ソレノイド、リレー、モータ駆動、シリーズレギュレータ、一般用
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■絶対最大定格 ■電気的特性
規 格 値
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試　験　条　件

VCB＝120V
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IC＝3A, IB＝3mA 
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VCB＝10V, f＝1MHz

(Ta＝25℃) (Ta＝25℃)
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fT

COB

外形図　FM20(T0220F)

ø3.3±0.2

10.1±0.2

4.
0±

0.
2

16
.9

±
0.

3
13

.0
m

in

8.
4±

0.
2

0.
8±

0.
2

3.
9

±
0.

2

2.542.54

1.35±0.15

0.85+0.2
-0.1

1.35±0.15

2.2±0.2

4.2±0.2

2.8 c0.5

2.4±0.20.45+0.2
-0.1

B EC

イ�
ロ�

■代表的スイッチング特性（エミッタ接地）
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